
Avantages

_Grand gain : le gain global est le produit des gains de chacun des deux transistors.
_À courant collecteur égal, le Darlington permet d'augmenter la résistance d'entrée du 
montage par rapport à un transistor seul.

Le transistor Darlington a été inventé en 1953 par un ingénieur
des laboratoires Bell : Sidney Darlington.  

Le transistor Darlington est la combinaison de 
deux transistors bipolaires de même type (tous deux NPN ou
tous deux PNP), résultant en un composant hybride qui a encore des caractéristiques de 
transistor. 
Ces deux transistors peuvent être intégrés dans un même boîtier. 
Le gain en courant du Darlington est égal au produit des gains de chaque transistor. 
Le montage est le suivant : les collecteurs sont communs et correspondent au collecteur du 
Darlington ; l'émetteur du transistor de
commande est relié à la base du transistor de
sortie ; la base du transistor de commande et
l'émetteur du transistor de sortie correspondent
respectivement à la base et à l'émetteur du
Darlington. 
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